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	Во время проведения конференции, будет продаваться 2-томный сборник материалов конференции, в который вошли все представленные в программе доклады.
Информация докладчикам: 

- Для демонстрации иллюстративного материала предоставляются различные типы проекторов (в том числе, компьютерные)

- Продолжительность пленарного доклада – 40(45 мин; секционного доклада –15 мин (1, 2 секции); 10 мин (3, 4 секции)

Справки по вопросам участия в конференции: 

тел. (095) 146-10-95 (Петухов К.Ю.) 
тел. (095) 146-19-42 (Цветков М.Ю.)

тел. местн: 2-73, 7-45

факс (095) 146-19-42

E-mail: samoylovich@technomash.ru 


Регистрация участников первого дня конференции и симпозиума:

09.09.2004г. с 900 до 1000 по адресу: - г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, ОАО ЦНИТИ “ТЕХНОМАШ” (7 этаж, главное здание, конференц-зал, правое крыло). Проезд до станции метро “Кунцевская”.

Регистрация участников второго дня конференции и симпозиума:

10.09.2004г. с 900 до 1000 по адресу: г. Москва, 2я Бауманская ул., д. 5, МГТУ им. Н.Э. Баумана (корпус ф-та МТ каф. МТ-11, ауд. 304). Проезд до станции метро “Бауманская”.

Открытие конференции: 

09.09.2004г. в 1000 в конференц-зале ОАО ЦНИТИ “ТЕХНОМАШ”.

При посещении ОАО ЦНИТИ “ТЕХНОМАШ” и МГТУ им. Н.Э.Баумана необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

ОРГКОМИТЕТ ГОСТИНИЦЕЙ И ОБРАТНЫМИ БИЛЕТАМИ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

ЧЕТВЕРГ 9 СЕНТЯБРЯ

1000   КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ОАО ЦНИТИ “ТЕХНОМАШ”

ОТКРЫТИЕ

X Международной научно-технической конференции
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
XVI  Международный симпозиум
ТОНКИЕ ПЛЕНКИ В ЭЛЕКТРОНИКЕ
Открытие конференции и симпозиума.

Выступление председателя Оргкомитета Генерального директора ОАО ЦНИТИ “Техномаш” В.Д. Житковского
1015−1330   Пленарное заседание (ОАО ЦНИТИ “ТЕХНОМАШ”, конференц-зал, главное здание)
Сопредседатели:
М.И.Самойлович 

А.Ф.Белянин

· А.Ф.Белянин. ОБЗОРНЫЙ ДОКЛАД по получению, свойствам и применению тонких пленок (А.Ф.Белянин, М.И.Самойлович. Применение в акустоэлектронике наноструктурированных пленок алмаза и алмазоподобных материалов; П.В.Пащенко, Л.В.Павлушкин, А.И.Порошин, А.Г.Никифоренко, А.Ф.Белянин, Н.В.Суетин. Блок питания установки магнетронного распыления на основе магнитного усилителя; А.Ф.Белянин, А.Ю.Илюшечкин, М.И.Самойлович. Особенности строения и сверхпроводящие свойства пленок Bi−Sr−Ca−Cu−O, сформированных на подложках различных материалов; А.Ф.Белянин, М.И.Самойлович, В.Д.Житковский, В.В.Жирнов. Применение метода молекулярно-лучевой эпитаксии для получения слоистых структур Si/CaF2; А.Ф.Белянин, М.И.Самойлович, Д.В.Александров, В.Д.Житковский, А.Л.Каменева. Использование термозащитных покрытий на основе AlN в электронной технике; А.Ф.Белянин, М.И.Самойлович, Д.В.Александров, В.Д.Житковский, А.Л.Каменева. Пленки AlN как защитное покрытие измерительных датчиков; В.В.Дворкин, П.В.Пащенко, А.И.Порошин, А.Ф.Белянин, М.И.Самойлович, Н.В.Суетин. Осаждение пленок МoS2 методом магнетронного ВЧ распыления)
· А.Л.Талис. Объединенный доклад (М.И.Самойлович, А.Л.Талис. Теории симметрии наноструктурных состояний конденсированных сред как структурная реализация конструкций алгебраической геометрии; А.Ф.Белянин, М.И.Самойлович, Д.В.Александров, П.В.Пащенко, М.А.Тимофеев, А.Л.Каменева, А.Л.Талис. Морфологические особенности рельефа на поверхности мишеней при бомбардировке ионами)
· C.М.Клещева. ОБЗОРНЫЙ ДОКЛАД по получению, свойствам и применению фотонных кристаллов на основе опаловых матриц (М.И.Самойлович, А.Ф.Белянин, С.М.Клещева, М.Ю.Цветков, В.Д.Житковский, А.Ф.Гурьянов. Исследование опаловых матриц и нанокомпозитов на из основе; В.И.Бурков, В.С.Горелик, Л.И.Злобина, С.Н.Ивичева, Н.Н.Мельник, А.А.Ревина, М.И.Самойлович, П.П.Свербиль, Э.М.Шпилевский, Н.И.Юрасов. Лазерная спектроскопия неупругого рассеяния света в наноструктурах; М.И.Самойлович, А.Ф.Белянин, С.М.Клещева, К.Ю.Петухов, Ю.В.Панфилов, Е.В.Булыгина, В.С.Крапошин, Н.И.Юрасов, А.Ю.Шенкаренко, Е.А.Ганьшина, Н.С.Перов, П.В.Пащенко, В.М.Черепанов. Металло-диэлектрические нанокомпозиты на основе опаловых матриц; М.И.Самойлович, Е.П.Гребенников, М.Ю.Цветков, С.М.Клещева, М.В.Поляченкова, Ю.В.Орловский, Л.И.Ивлева, Т.Т.Басиев. Люминесценция нанокомпозита бактериородопсин – опаловая матрица на различных подложках; М.И.Самойлович, М.Ю.Цветков, С.М.Клещева, Ю.И.Чигиринский, Н.В.Гапоненко. Люминесценция эрбия в 3D- и 2D-мезопористых матрицах; Н.Д.Стрекаль, О.С.Кулакович, С.В.Гапоненко, С.А.Маскевич, М.И.Самойлович, А.В.Гурьянов. Пленки на основе фотонных кристаллов для молекулярной спектроскопии)
· М.Я.Яковлев. обзорный доклад (Н.Т.Ключник, Г.А.Иванов, И.П.Шилов, М.Я.Яковлев, В.Д.Житковский. Оптические разветвители на основе слоевых световодных структур для систем передачи информации; В.Ш.Берикашвили, Н.Т.Ключник, К.Н.Костенко, М.Я.Яковлев. Интегрально-оптические волноводные дисперсионные элементы; М.Я.Яковлев, В.Н.Цуканов, Д.В.Мозжегоров. Особенности контроля безотказности пассивных оптических компонентов ВОСП)
Перерыв
1330-1400
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

ЧЕТВЕРГ 9 СЕНТЯБРЯ

1400−1600    Секция 1 (ОАО ЦНИТИ “ТЕХНОМАШ”, конференц-зал, главное здание)

Сопредседатели:
В.М.Елинсон 

В.К.Егоров 

· А.Л.Микаэлян, А.Н.Палагушкин, С.А.Прокопенко, А.П.Сергеев, А.Н.Арламенков. ПЛАЗМОННЫЕ НАНОСТУКТУРЫ
· А.Б.Ринкевич, Л.Н.Ромашев, М.А.Миляев, В.В.Устинов, Е.А.Кузнецов. ПРОНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ЧЕРЕЗ НАНОСТРУКТУРЫ Fe/V И FeNi/V
· В.И.Зубков, А.В.Соломонов. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕННЫХ КВАНТОВЫХ ЯМ InGaAs/GaAs
· В.М.Масалов, В.Н.Астратов, J.P.Franchak, Э.Н.Самаров, Г.А.Емельченко, K.-S.Kang, M.−A.Hasan, Г.М.Михайлов, Л.Фомин. Получение двумерных фотонных структур методом направленного движения капиллярного фронта
· В.В.Станкевич, М.В.Ермоленко, С.А.Тихомиров, С.В.Гапоненко, П.И.Кузнецов, В.А.Житов, Л.Ю.Захаров, Г.Г.Якущева. Сверхбыстрое переключение в одномерных фотонных кристаллах на основе халькогенидов цинка
· В.К.Егоров, Е.В.Егоров. Ионопучковые методы неразрушающего количественного контроля наноструктур
· В.А.Самородов, В.В.Сень, Н.В.Суетин. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РОСТА КРЕМНИЕВЫХ НАНОВОЛОКОН ОТ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ В РЕАКТОРАХ С ТЕРМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИЕЙ
· В.М.Елинсон, В.В.Слепцов, А.Н.Лямин, В.В.Потрясай. наноструктурирование поверхности – способ управления биомедицинскими свойствами материала
1400−1600  Секция 2 (ОАО ЦНИТИ “ТЕХНОМАШ”, зал заседаний НТЦ “ОП и РП”, 1 корпус, 1 этаж)

Сопредседатели:
Ю.В.Панфилов

В.С.Горелик

· Е.В.Егоров, В.К.Егоров. Волноводно-резонансные устройства для рентгеновской нанофотоники
· А.В.Войцеховский, С.Н.Несмелов, Н.А.Кульчицкий. ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА МДП-СТРУКТУР  HgCdTe/ SiO2-Si3N4
· В.И.Стафеев. Фотоприемники с внутренним инжекционным усилением
· В.Г.Ральченко, Е.В.Ивакин, А.В.Суходолов, А.В.Власов, А.Ф.Попович, А.В.Хомич. Теплопроводность алмазных пластин, выращенных в СВЧ разряде
· С.Б.Нестеров, Т.С.Строгова, Ю.К.Васильев. исследование характеристик разреженного газа в различных режимах течения
· А.А.Барыбин, В.И.Шаповалов. АНАЛИЗ СПЕКТРОВ ОПТИЧЕСКОГО ПРОПУСКАНИЯ ТОНКИХ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК
· я.Субоч, А.и.Воложин, н.A.свидунович. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОЛИИМИДНЫХ ПЛЕНОК 
· Ю.В.Панфилов, И.В.Гладышев, Е.А.Левашов, Д.В.Штанский, А.Н.Шевейко. МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА
· М.И.Петржик, Д.В.Штанский, Е.А.Левашов. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ПЯТНИЦА 10 СЕНТЯБРЯ

1000−1215 Секция 3 (МГТУ им. Н.Э. Баумана, корпус ф-та МТ (каф. МТ-11), ауд. 304)
Сопредседатели:
Э.И.Семенов

Е.В.Булыгина

· А.С.Красников, Л.И.Миркин. Фазовый состав, структура, свойства литиево-алюмосиликатных светочувствительных стекол и фотоситаллов с различными добавками оксидов SrO, BaO
· В.М.Елинсон, А.Н.Лямин, А.В.Сибекин, Е.А.Немец. Очистка поверхности полимерных Материалов от микробиологических объектов в Импульсной воздушной плазме атмосферного давления
· А.Н.Ломанов, Э.И.Семенов. Система Контроля скорости осаждения и анализа состава осажденных сплавов
· Э.И.Семенов, И.Ю.Паутов, А.С.Истомин, А.В.Гусаров. Камертонный метод контроля толщины покрытий в процессе осаждения их в вакууме
· С.Э.Семенова, Э.И.Семенов. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ТРАВЛЕНИЯ ТОНКИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
· А.С.Истомин, Э.И.Семенов. Емкостные датчики для контроля толщины покрытий
· Г.Е.Адамов, Е.П.Гребенников, А.Г.Девятков. ТЕХНОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ БАКТЕРИОРОДОПСИНА, МОДИФИЦИРОВАННОГО АМИНОКИСЛОТАМИ
· А.Л.Каменева, Д.В.Александров, В.Д.Житковский. ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ZrN, TiZrN, TiBSiN
· А.Н.Залесов, К.М.Моисеев, Ю.В.Панфилов, А.В.Осипов, П.В.Пащенко, М.Ю.Цветков. ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ И НАНОКОМПОНЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
· Г.Е.Адамов, Е.П.Гребенников, А.Г.Девятков. ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ФОТОХРОМНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЁНОК БАКТЕРИОРОДОПСИНА И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЁНОК С ПОВЫШЕННЫМ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕМ
· В.Ф.Бочкарев, А.А.Горячев, В.В.Наумов. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РОСТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
· В.Г.Блохин, А.М.Васильев. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОПОДОБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
· Г.Е.Адамов. ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК ФОТОХРОМНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ БАКТЕРИОРОДОПСИНА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
· В.Ф.Бочкарев, А.А.Горячев, В.В.Наумов. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕНОК ЖЕЛЕЗО–НИКЕЛЬ, ПОЛУЧЕННЫХ ИОННОПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
· Н.И.Сушенцов, А.В.Ермолаев, Н.С.Мокосеев. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОИСТЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ZnO
· Н.И.Сушенцов, Н.С.Мокосеев, А.В.Ермолаев. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ AlN В АКУСТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ
· Е.В.Булыгина, Н.Н.Васильева. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТОДОМ CALOWEAR-TEST
· В.Н.Игумнов, В.Е.Филимонов. ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК СОСТАВА Bi2Sr2CaCu2O8 МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ МИШЕНИ
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· В.А.Петровский, М.И.Самойлович, А.Ф.Белянин, А.Е.Сухарев. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНОГО СИНТЕЗА АЛМАЗНЫХ ПОЛИКРИСТАЛЛОВ
· А.А.Ревина, А.Н.Кезиков. ОПТИЧЕСКИЕ И АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СТАБИЛЬНЫХ НАНОЧАСТИЦ ПАЛЛАДИЯ
· А.Б.Коршунов, Л.И.Миркин. САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
· В.В.Соловей, А.А.Раскин, Ю.М.Литвинов, А.И.Хохлов, С.П.Яковлев. Двухстороннее химико-механическое полирование пластин кремния увеличенного диаметра – этап в освоении субмикронной технологии СБИС и УБИС
· В.В.Бесогонов, В.Я.Когай, Г.М.Михеев. МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАКУУМНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОСТА ВУП-5 ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИСПАРЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
· О.Ю.Масленников, С.С.Дроздов, Е.В.Орехов, А.И.Беликов, С.А.Елисеев. УСТАНОВКА ИОННО-ЛУЧЕВОГО ТРАВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА КАТОДНЫЕ УЗЛЫ
· Н.А.Большаков, А.А.Раскин, Ю.М.Литвинов. Исследование процесса подготовки кремниевых подложек для субмикронных сбИс и Убис
· А.И.Беликов, А.Н.Гацан. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПОТОК РАСПЫЛЕННОГО МАТЕРИАЛА
· И.А.Кормилицина, Р.Ш.Тахаудинов, Ю.Б.Цветков. АНАЛИЗ СОВМЕЩАЕМОСТИ СЛОЕВ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
· А.В.Хомутов, М.Е.Хомутова, А.В.Андросов, С.Б.Нестеров. ВЛИЯНИЕ ОРЕБРЕНИЯ КРИОПАНЕЛИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИОВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ
· Е.П.Чубаров, С.Ю.Кузовлев, В.Ю.Виноградов, С.А.Петров. ЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДГОНКИ НОМИНАЛОВ ПЛЕНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОГЛАСУЮЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК ГИС
· К.А.Ковальский, А.А.Неборако, Л.Н.Быкова. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ “ВИРТУАЛЬНЫХ” АНАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ Cu(II) МЕТОДАМИ ИОНОМЕТРИИ И ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
· К.А.Ковальский, М.Н.Кашапов. ИНФОРМАТИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ

· К.А.Ковальский. АЛГОРИТМ ЭКСПРЕСС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ Мn (II) МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ
· А.А.Бритвин, А.А.Раскин, Ю.М.Литвинов, В.Ф.Павлов. Рентгеновская диагностика подложек сапфира и структур кремний на сапфире
· А.Е.Сухарев. МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗНЫХ АГРЕГАТОВ

· Е.А.Волкова, Н.И.Леонюк. ЖИДКОФАЗНАЯ ЭПИТАКСИЯ Yb:YAl3(BO3)4
· Д.В.Александров. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УПРОЧНЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ: ПОЛУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
1500–1600      Дискуссии. Подведение итогов и закрытие конференции и симпозиума
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